TRANZYSTORY n-p-n
3% BF182 i BF183

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy bardzo
wielkiej czestotliwo$ci.

Tranzystor BF182 jest przeznaczony do stosowania w stop-
niach mieszacza odbiornikéw telewizyjnych w pasmie
czestotliwoéci VHF oraz powszechnie we wzmacniaczach
w calym zakresie UHF-VHF.

Tranzystor BF183 jest przeznaczony do stosowania w stop-
niach oscylatora odbiornik6w telewizyjnych w pasmie
czestotliwo§ci VHF.
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Tranzystor w obudowie metalowej TO72(CE25)

DANE TECHNICZNE

Maksymalne wartoSci parametréw eksploatacyjnych

Napigcie kolektor-

-baza Ucgo 30 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucro 20 v
Napiecie emiter-baza Uzgo 3 v
Prad kolektora Ic 20 mA

Moc calkowita
przy tams = 298 K

(25°C) Piot 150 mWwW
Przy tease = 298 K
(2500) Ptot 375 mWwW
Temperatura zlgcza ts 448 K
(175 . °C)

Zakres temperatury
skladowania tstg 208...448 K
(—65..+175 °C)

Parametry termiczne

Opornoéé termiczna
ztgcze-otoczenie Ring-a
zlgcze-obudowa Ringj-c)

TRANZYSTOR BF182

Parametry statyczne

Przy tamp = 298 K
(25°C)
Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucpo =20V Icno
Napiecie przebicia
kolektor-baza

15-74/2

SWW 1156-214

<1000
<400

min.

przy Ic = 2mA Urycpo 30

Napiecie przebicia
kolektor-emiter

przy Ic = 2mA, Uprycre 20

Napiecie przebicia
emiter-baza

przy Ig = 10pA Uiryesr 3

Wspblczynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = 2mA,
Uce =10 \'A hoe
Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2maA,
Ucg=10V Uge

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298 K

(25°C)
Ciestotliwoéé gra-

niczna

przy Ic = 2maA, -

Uc)z =10 V,

f = 100 MHz for
Pojemno$é sprzezenia

zwrotnego

przy Ic = 1 mA,

UCB =10 V,

f=1MHz ~Cles
Stata czasowa

sprzezenia zwrot-

nego

przy Ic = 2maA,

Uceg=10V,

f = 50 MHz Tbb’Cc
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Maksymalne wzmoc-
nienie mocy
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
f =800 MHz
Konduktancja wejs-
ciowa
przy Iz = 2mA,

UCB =10V
f = 50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Susceptancja wejs-
ciowa
przy Ig = 2mA,

UCB =10V
f =50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Admitancja przej§-
ciowa wstecz
przy Ir = 2mA,

ch =10V
f =50 MHz-
f =200 MHz
f = 500 MHz
f =900 MHz

Faza admitancji
przej$ciowe]j wstecz
przy —Ig = 2mA,

Uca =10V
f = 50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Admitancja przej§-
ciowa w przdd
przy —Ix = 2mA,

Uep=10V
f=50MHz
f = 200 MHz
f =500 MHz
f =900 MHz

Faza admitancji
przej$ciowej w przoéd
przy —Ig = 2mA,

UCB =10V
f =50 MHz
f = 200 MHz
= 500 MHz
f =900 MHz

Konduktancja wyjs-
ciowa
przy —Ig = 2mA,

UCB =10V
f =50 MHz
f =200 MHz
f =500 MHz
f = 900 MHz

Pojemno$é wyjsciowa
przy —Iz = 2mA,

Uep=10V
f =50 MHz
§ = 200 MHz
§ = 500 MHz
§ =900 MHz
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TRANZYSTOR BF183

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Prad zerowy kolektor-
-baza
przy Ucpe = 20V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic=10pA
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10puA
Wspoétezynnik wzmoc-
nienia prgdowego
przy Ic = 3 mA,

Ucg =10V h;lg
Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy —Ig = 3mA,

U =10V

Icmo

UBRrycBo

Usr)cmo

UBE

Parametry dynamiczne

przy tems = 298 K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 3mA,
UCE =10 V,
f =100 MHz fr
Pojemnos$é sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1mA,
Uceg=10V,
f=1MHz
Stata czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = 3 mA,
Uceg=10V,
f =50 MHz
Maksymalne wzmoc-
nienie mocy
przy I¢c = 3 maA,
Ucg=10V,
f = 900 MHz
Konduktancja
wejSciowa
przy —Ig = 3mA,
Ucg=10V
f =50 MHz Qub
f = 200 MHz Jun
f = 500 MHz O11b
f =900 MHz J1b
Susceptancja
wejsciowa
przy —Ig = 3mA,
Ueg=10V
f = 50 MHz
f = 200 MHz
f =500 MHz
f = 900 MHz
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Admitancja przej$cio-

Faza admitancji przej-

15-74/2

wa wstecz Sciowej w przéd
przy —Ig = 3mA, przy —Ig = 3mA,
UCB=10V Uc5=10V
f = 50 MHz [Yi| — 60 — uS f = 50 MHz Pao — 150 0
f = 200 MHz [Yi] — 280 — uS § = 200 MHz Pap — 130 o
f =500 MHz [Y 18] — 450 — uS § = 500 MHz @b — 80 o
f = 900 MHz [Yim| — 800 — uS § = 900 MHz Torp — 50 o
Faza admitancji przej- Konduktancja wyjécio-
§ciowe]j wstecz wa
przy —Ig =3ma, przy —Iz = 3mA,
Ucsg=10V Uen =10V
f = 50 MHz 120 — 90 —_ (o]
= 200 MHz P10 — 90 — o f = ;g&VINIIg Gazb - ;g ug
f = 500 MHz @126 — 9% — o f — B0t ; o 350 HS
f=900MHz g — % — o f=500MHz Gz — b
" =900MHz ¢ — 1000 us
Admitancja przejécio- poi f & woiic 22b
wa w przdd ojemno$é wyjsciowa
przy —Ig =3 mA, przy —Ig = 3 mA,
Ucg=10V Ucg=10V
f =50 MHz [Yous| — 85 — mS f = 50 MHz Cazb - 1 pF
f = 200 MHz [Yus] — 65 — mS = 200 MHz Cas — 1 pF
f = 500 MHz [Yan] — 38 — mS f = 500 MHz Caop —_ 1 pF
f = 900 MHz Yool — 15 — mS f = 900 MHz Casb — 1 pF
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Zaleznoié temperaturowa mocy strat Piot = f (£)

Charakterystyka wyjsciowa Ic =7 (Ucg); Iz — pa-

rametr
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Zaleznosé statycznego wspélczynnika wzmocnienia
pradowego od pradu kolektora hee = f (Ic)
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Zalezno$é czestotliwoéci granicznej od pradu kolek-
tora fr = f (Ic)
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Charakterystyka przejsciowa Ic = f (Usr)
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Zalezno$¢ wspbiczynnika szum()W od czestotliwosel
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15-74/2

BF 182
BF183
100 T =107
g Ip=2mA =44 ¢,
b fp =2 50 77b
—bmy
s
—C1p / \
LA g N
V\ \
0
N
p4
1
0 100 < flMHz] 1000

Zaleznos¢ admitancji wejéciowej od czestotliwosci
g1v; buv; Cuo =7 (f)
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Zalezno§é admitancji przej$ciowej w przdéd od czg-
stotliwosci [Yornl; @an = F ()
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Zalezno§é admitancji przejsciowej wstecz od czgsto-
tliwosei [Yionl; @120 = F ()

BF 182
BF 183
1000 10
Gazb Uge =10V Caz
[ 1115:7 Ip=2mA
tamp=25C [of]
Q&V)f
Cazp /
100 - v i
¥
7/
/
//
0 ot
0 10 g 000

Zaleznosé admitancji wyjéciowej od czestotliwosci
goov; Cazp = F (f)






